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 : خبرة فى مجال تطوير التعليم العالى

 عضو اللجنة القومية لمشروع تنمية قدرات أعضاء •
 ۰ هيئة التدريس والقيادات منذ بدأ المشروع

 مديرا لمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس •
 وحتى أكتوبر ۲۰۰۳ بر والقيادات فى الفترة نوفم

۲۰۰٦ ۰ 
 عضو لجنة دراسات التقييم الذاتى لكلية العلوم •

 جامعة أسيوط
 رئيسا للجنتى الدراسات العليا وأعضاء هيئة •

 التدريس بكلية العلوم لآنشطة الضمان والجودة
 ۰ أثناء رئاستى لقسم الفيزياء بالجامعة ۰

 مدير مشروع نشر المقررات الكترونيا بجامعة أسيوط •

 : خبرة فى التدريب
 تصميم وتنفيذ برامج تدريبية فى مجال أستخدامات •

 الميكروسكوبات الألكترونية للباحثين بالجامعات
 ۱۹۷۹ ومراكز البحوث والصناعة قى الفترة من

 ۰ وحتى الآن
 المشاركة فى تنفيذ البرامج التدريبية لمدرسى •

 وموجهى الفيزياء بمحافظة أسيوط ومحافظات
 ۰ وحتى الآن ۱۹۷۳ قبلى فى الفترة من الوجه ال

 العمل مدير للتدريب بشركة داينا العربية لصيانة •
 ۱۹۸٦ ۰ وتشغيل القواعد الجوية بالخليج عام

 العمل مستشارا للتدريب بشركة داينا العربية •
 لصيانة وتشغيل القواعد الجوية بالخليج فى الفترة

 ۱۹۹۲ ۰ وحتى ۱۹۷۸ من
 أسيوط لتدريب أعضاء هيئة أنشاء أول مختبر بجامعة •

 التدريس على أستخدام التكنولوجيا فى التدريس
 ۱۹۹۳ ۰ عام

 تصميم وتنفيذ برامج تدريبية فى مجال تنمية قدرات •
 ۱۹۹۲ الكوادر الفنية بجامعة أسيوط فى الفترة من

۱۹۹٦ ۰ وحتى
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 تصميم وتنفيذ برامج تدريبية فى مجال تنمية قدرات •
 ة أسيوط فى الفترة  من أعضاء هيئة التدريس بجامع

 وقبل بداية المشروع القومى بوزارة ۲۰۰۳ – ۲۰۰۲
 ۰ التعليم العالى

 مديرا للمشروع القومى تنمية قدرات أعضاء هيئة •
 وحتى ۲۰۰۳ التدريس والقيادات فى الفترة من

 ۲۰۰٦ ۰ أكتوبر
 المشاركة فى تنفيذ برامج التدريب بجدارة البحث •

 تكنولوجيا فى التدريس العلمى وبرنامج أستخدام ال
۰ وحتى الآن ۲۰۰٦ فى الفترة من أكتوبر
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 محمد محمود حافظ

المؤتمر الدولى لتعليم الفيزياء لغير المتخصصين
 ٠ ، سانت كاترين سيناء ، مصر ١٩٩٤ يوليو ٢٨ - ٢٤

65   تكنولوجيا الطاقة والتعليم الفنى
 محمد محمود حافظ

المؤتمر العربى الرابع لتدريس الفيزياء ،
 جامعة عين شمس ، القاهرة ، ١٩٩٣ نوفمبر ١٧ - ١٥

66   الطاقة والمجتمع فى تدريس العلوم
 محمد محمود حافظ

مؤتمر مستقبل تعليم العلوم والرياضيات وحاجات المجتمع العربى
 ٠ ، الجامعة الأمريكية ، بيروت ، لبنان ١٩٩٣ أكتوبر ٣٠ - ٢٧

67   مركز لخدمة وتطوير الصناعات الصغيرة فى مصر
 ظ محمد محمود حاف

 مؤتمر الجامعات والصناعة ، المجلس الأعلى للجامعات
 ١٩٩٠ مايو ، ٢٤ - ٢٢ القاهرة

68   دعوة لأعادة شعبة الفيزياء التطبيقية فى الجامعات المصرية
 محمد محمود حافظ

 أعمال المؤتمر العربى لتطوير تعليم الفيزياء بالجامعات المصرية ،
 ١٩٨٢ ديسمبر ٢٢ - ١٨ ، القاهرة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

69   تعديل بعض مناهج الفيزياء لأعداد أنسب الخريجين من كليات الجامعة
 محمد محمود حافظ

 أعمال المؤتمر العربى لتطوير تعليم الفيزياء بالجامعات المصرية ،
١٩٨٢ ديسمبر ٢٢ - ١٨ أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، القاهرة
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 ٢٠٠١ - ١٩٩٦ عضوية اللجان بجامعة الأمارات فى الفترة
 ٠ عضو اللجنة الأستشارية للبحث العلمى بجامعة الأمارات •
 ٠ عضو لجنة ماجستير علوم وهندسة المواد بجامعة الأمارات •
 ٠ عضو لجنة الترقيات بكلية العلوم بجامعة الأمارات •
 ٠ عضو مجلس قسم الفيزياء بكلية العلوم بجامعة الأمارات •
 ٠ مقرر لجنة الأجهزة والمختبرات  قسم الفيزياء بكلية العلوم بجامعة الأمارات •
 ٠ مقرر لجنة التدريب العملى  قسم الفيزياء بكلية العلوم بجامعة الأمارات •
 ٠ معة الأمارات عضو لجنة تطوير طرق التدريس  قسم الفيزياء بكلية العلوم بجا •

 : عضوية الهيئات العلمية
 ٠ ) عضو مؤسس ( الجمعية المصرية لفيزياء الجوامد •
 ٠ الجمعية العربية لعلوم المواد •
 ٠ الجمعية المصرية الفيزيائية الرياضية •
 ٠ مصر - نقابة المهن العلمية •
 ) عضو مؤسس ( الجمعية المصرية للميكروسكوبات الألكترونية •
 ٠ القومية لفيزياء الأشعاع عضو اللجنة •
 ٠ عضو اللجنة القومية للمواد المغناطيسية •

 : أنشطة سابقة
 مصر - جامعة أسيوط - مؤسس معمل بحوث الأغشية الرقيقة •
 أكاديميـة - أنشاء معهد بحوث المواد لمشروع عضو اللجنة التمهيدية •

 ٠ مصر - البحث العلمى
 - امعـة أسـيوط ج - عضو مجلس أدارة المعامل المركزية للبحـوث •

 ٠ مصر
 ٠ مصر - جامعة أسيوط - مشرف وحدة الميكروسكوبات الألكترونية •
 - لجنة المشروعات المصرية الأمريكية - عضو مجلس بحوث الطاقة •

 ٠ مصر - لجامعات ل المجلس الأعلى
 جامعـة - تطوير مختبرات كليات العلوم والتربيـة منسق مشروع •

 ٠ ) لدولى قرض من البنك ا ( أسيوط
 ) فيزياء ( عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأسانذة •
٠ جامعة أسيوط - مشرف متحف العلوم •


